
SZX21/1...24 A 

Silizium-Epitaxie-Planardioden in Kunststoffausfüh- 
rung. Sie dienen zur Spannungsstabilisierung und 
-begrenzung sowie zur Erzeugung von Vergleichs- 
spannungen. 
Die Z-Dioden SZX 21/1.../24 werden in der E 24- 
Reihe (5 %) geliefert. 

Grenzwerte 

Gesamtverlustleistung Pıort 400 mW) 
Pm: 250 I'I'IW2) 

Sperrschichttemperatur ® 150°C 

Wärmewiderstand Rın 0,31 grd/mW') 
Rın 0,5 grd/mW?) 

Lagerungstemperatur Sag — 55...4+125°C 
Betriebstemperatur Da —40...+ 100 °C 

' Angaben gelten, wenn Anschlußdrähte in 3 mm Abstand vom 
Gehäuse auf einer Temperatur von üa = 25°C gehalten wer- 
den 

?) ohne zusätzliche Kühlung 
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Kennwerte bei a =25°C 

Typ Z-Spannung Z-Wider- Z-Strom Sperr- reli, Temperatur- 
Uz/V stand 1, /mA spannung koeff. der 

rz/Ohm UrR/V Z-Spannung 

bei Iz — 5mA bei IR = 1 uA TKuz/% /ard 

SZX 21/17 0,73< 0,78< 083 £<= 8 < 250 - —0,22 ... —018 
SZX 21/5,1 48 < 51< 54 60 < 61 > 08 —005 ...-+0,03 
SZX 21/5,6 52 < 56 < 60 < 40 < 58 > 1 —002 ... +005 
SZX 21/6,2 58 < 622 < 66 £10 < 53 > 1 —0,01 ...-+0,06 
SZX21/6,8 64 < 68<72 %8 za 2 —0,00 ...-+0,07 
SZX21/7,5 70 <75<79 27 < 44 > 2 +0,02 ...+0,07 
SZX 21/8,2 77 < 822 < 87 s 7 < 39 z 35 +0,03 ‚.. + 0,07 
SZX 21/9,1 85 < 9,1 < 96 10 < 386 = 35 +0,04 ...-+0,08 
SZX 21/10 9,4 <10 <106 315 < 33 >5 +0,05 ...-+0,08 
SZX 21/11 10,4 <11 <11,6 £=20 < 30 =5 +0,05 ...-+0,08 
SZX 21/12 11,4 <12 <128 20 < 27 =7 +0,06 ...-+0,09 
SZX 21/13 126 <13 <140 £25 < 24 > 7 -+0,065 . .. + 0,09 
SZX 21/15 138 <15 <155 £©£30 < 225 210 +0,07 ...+ 0,09 
SZX 21/16 15,3 <16 <170 40 < 20 > 10 +0,07 .. + 0,09 
SZX 21/18 16,8 <18 <190 £=55 < 18 > 10 -+0,07 ... -+0,09 
SZX 21/20 188 <20 <21,0 £=55 < 1655 210 +007 ...+0,09 
SZX 21/22 20,8 <22 <230 £=55. < 15 > 12 +0,07 ...-+0,09 
SZX 21/24 22,8 <24 <256 £80 < 13 > 12 +0,075... + 0,095 
Durchlaßspannung bei Ip = 50 mA, ') wird In Durchlaßrichtung betrieben C n IA
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